第三季度光电子信息
<REC>

<申请号>=CN200680012502.X

<名称>=对光学信息记录介质的数据记录中的记录脉冲条件的最佳化方法

<主分类号>=G11B7/0045(2006.01)I

<分类号>=G11B7/0045(2006.01)I;G11B7/125(2006.01)I

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=中村敦史;日野泰守

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533558

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=汪惠民

<申请日>=2006.04.07

<地址>=日本大阪府

<摘要>=分别用三种记录脉冲条件连续在光盘上试写特定的记录图案，并连续

再生这些记录图案。从各个再生信号，测定与3个记录脉冲条件分别对应

的标记的边缘移位量，通过基于线性近似的运算从该测定值计算出记录脉

冲条件的修正值。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200480036397.4

<名称>=光学全息设备和读出记录在全息媒体中的数据页的方法

<主分类号>=G11B7/0065(2006.01)I

<分类号>=G11B7/0065(2006.01)I;G11C13/04(2006.01)I;G06K7/10(2006.01)I;H04N3/15(2006.01)I

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=C·列登鲍姆

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533559

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=刘 红;刘 杰

<申请日>=2004.11.26

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=本发明涉及用于读出在全息媒体(106)中记录的数据页的光学全

息设备。该设备包括用于根据所述数据页形成成像数据页的装置

(104，105)。成像数据页包括在一个方向(D)具有第一尺寸(s<sub>1</sub>)

的成像数据比特(a，b，c，d)。该设备包括用于检测(114)成像数

据页的装置(114)。检测装置包括在该方向(D)具有第二尺寸(s<sub>2</sub>)

的检测器元件。第二尺寸大于第一尺寸。该设备包括用于相对于检测

装置沿该方向(D)位移成像数据页以扫描成像数据页的位移装置

(200)。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200710003727.5

<名称>=光信息记录媒体

<主分类号>=G11B7/007(2006.01)I

<分类号>=G11B7/007(2006.01)I;G11B7/24(2006.01)I

<申请（专利权）人>=太阳诱电株式会社

<发明（设计）人>=松田勋;原风美;堀越壮一

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533560

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=刘宗杰

<申请日>=2003.08.14

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明旨在提供一种光信息记录媒体，它能够进行DVD-R等高

密度的光信息记录，并对弯曲型的岸台预制凹坑(21)的形状进行

最优化，且将激光(9)在岸台预制凹坑上的衍射更加明确化，得到

良好的岸台预制凹坑信号，并使记录凹坑的RF读取错误和岸台预制

凹坑的读取错误同时降低，其特征在于对于岸台预制凹坑的形状或

大小而言，使其内侧突出部(23)和外侧突出部(25)与激光光点

(9S)的相对大小最优化，使内侧突出部中的内侧端部(22)和外

侧突出部中的外侧端部(24)位于光点直径(E2)的范围内。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200510054319.3

<名称>=响应光盘器件的盘表面振动的高速聚焦引入控制器及方法

<主分类号>=G11B7/09(2006.01)I

<分类号>=G11B7/09(2006.01)I;G11B7/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=郑佑旻

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533561

<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所

<代理人>=蒲迈文;黄小临

<申请日>=2005.03.08

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=当从光盘器件再现信号时，每预定时间检测和存储盘表面振动的上限和

下限值，并且如果在盘上的聚焦偏离初始设置的聚焦可允许范围，则相对于

先前存储的上限和下限表面振动值进行聚焦重新引入操作。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN200710084343.0

<名称>=用于调节光盘系统中的轨道平衡的装置和方法

<主分类号>=G11B7/09(2006.01)I

<分类号>=G11B7/09(2006.01)I;G11B19/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=金济国;张荣旭;李锡政

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533562

<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所

<代理人>=李芳华;邸万奎

<申请日>=2003.11.07

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=本发明提供一种装置和方法，用于通过检测聚焦误差信号和跟踪误差信

号的电压来检测插入到光盘系统中的光盘的类型和/或调节光盘系统中的轨

道平衡。为了检测插入到光盘系统中的光盘的类型，该装置包括：模拟数字

转换器，其将聚焦误差信号转换为n位电压数据；和占空测量器，其将n位

电压数据与正噪声电压电平和负噪声电压电平进行比较，如果n位电压数据

高于正噪声电压电平或低于负噪声电压电平则向上计数预定的值，并输出向

上计数后的结果以作为聚焦误差信号的占空。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN03803321.6

<名称>=可重写光学存储介质和这种介质的使用

<主分类号>=G11B7/24(2006.01)I

<分类号>=G11B7/24(2006.01)I

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=G·-F·周;J·C·N·里佩斯;H·J·博格;M·范施德尔

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533563

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=王 岳;王忠忠

<申请日>=2003.01.24

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=描述了一种可重写的光学存储介质(10)，其包括基片(1)、第

一电介质层(2)、Ge-Sb-Te基础上的相位变化记录层(3)、第二电

介质层(4)和金属反射层(5)。记录层(3)是具有以原子％表示的

组分Ge<sub>x</sub>Sb<sub>y</sub>Te<sub>z</sub>的合金，其中0＜x＜15，50＜y＜80，10＜z＜30并且

x+y+z＝100，并且记录层(3)具有从7到13nm的范围中选择的厚度。

这样的介质(10)适合于具有大于25Mb/s的数据速率的高数据速率记

录，同时记录层(6)保持相对薄，而具有相对高的光学透明度。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200510128771.X

<名称>=光记录与再现介质制造压模的制造方法

<主分类号>=G11B7/26(2006.01)I

<分类号>=G11B7/26(2006.01)I;B29C33/38(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=远藤总铭;铃木忠男;清水纯;中野淳

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533564

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=康建忠

<申请日>=2002.07.18

<地址>=日本东京

<摘要>=一种具有沿记录光道形成的凹槽(2)、用于在辐照特定波长λ的

光L时进行记录和/或再现的光记录与再现介质，其中凹槽(2)的光

道间距p最小为200nm，最大为350nm，而凹槽(2)的宽度W<sub>g</sub>与

光道间距p的比值W<sub>g</sub>/p最小为0.24，最大为0.67。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN03800893.9

<名称>=盘形记录介质,制造所述记录介质的方法以及盘驱动装置

<主分类号>=G11B11/105(2006.01)I

<分类号>=G11B11/105(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=寺冈善之;渡边诚

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533565

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=李德山

<申请日>=2003.06.06

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供一种磁光盘，其利用光学拾取头重现信息，所述光学拾

取头使用电磁力作为驱动力。除去至少记录轨迹的其它区域被沿着抵消

由光学拾取头施加的外磁场的影响的方向被均匀地磁化，或者对除去至

少记录轨迹的其它区域记录具有比光学拾取头的调制传输函数(MTF)高

的频率的记录图案。从磁光盘读出的信号SP12和SP14具有较低的误码

率。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN03809083.X

<名称>=光记录媒体、磁光记录媒体、信息记录/再生装置、信息记录/再生方法及磁记录装置

<主分类号>=G11B11/105(2006.01)I

<分类号>=G11B11/105(2006.01)I;G11B7/24(2006.01)I

<申请（专利权）人>=富士通株式会社

<发明（设计）人>=上村拓也;田中努;松本幸治

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533566

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=岳耀锋

<申请日>=2003.04.22

<地址>=日本神奈川

<摘要>=提供一种光记录媒体、磁光记录媒体、信息记录/再生装置、信

息记录/再生方法及磁记录装置。其中，在用聚碳酸酯等形成的有平行

平面的基板上依次形成反射层、核形成基底层、核形成层、记录层的

层叠结构，在反射层和记录层之间形成的核形成层的表面呈有微小的

核(突起部)的微小的凹凸形状。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200410034808.8

<名称>=用于盘播放器的夹紧装置和盘播放器

<主分类号>=G11B17/028(2006.01)I

<分类号>=G11B17/028(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=森川直树

<公开（公告）日>=2009.08.26

<公开（公告）号>=CN100533567

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=蒋旭荣

<申请日>=2004.04.14

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明公开了一种用于盘播放器的夹紧装置和盘插放器，在其中

通过滑动器的向前移动和向后移动执行将盘状记录媒介夹紧于转台和

取消所述夹紧之间的切换的盘播放器中，滑动器在初始位置和向前移

动位置处保持稳定。齿条元件被布置得与滑动器底部搭接；提供杆，

所述杆具有与滑动器的接合孔以及与齿条元件的接合孔相接合的接合

销；而且，齿条元件的接合孔包括第一凹槽和第二凹槽，因此没有外

力施加于滑动器，通过向前移动位置处和初始位置处的杆的接合销，

滑动器的位置被稳定地保持。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200410094760.X

<名称>=信息记录/再现装置和方法

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G06F7/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=高岛芳和

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520940

<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所

<代理人>=黄小临;王志森

<申请日>=2004.11.17

<地址>=日本东京都

<摘要>=提供一种信息记录/再现装置、信息记录/再现方法、程序存储介质和程序。

包括文件系统信息的MIA被更新，记录/再现块53在记录介质上的自由区域

中的块B”1中记录包括所述被更新信息的主MIA。另外，在块B”2中记录

形成每个作为分组管理的对象的文件组的主G1、Res.G1、主G2、Res.G2和

G3。而且，在块B”3中记录包括文件系统信息的备份的Res.MIA。通过以这

种方式记录信息，可以有效地使用记录介质的记录区域。本发明可以被应用

到用于在记录介质上记录作为分组管理的对象的信息的信息记录/再现装置。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200480012610.8

<名称>=在记录介质上记录管理数据和再现数据的方法和设备

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<申请（专利权）人>=LG电子株式会社

<发明（设计）人>=朴容彻

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520941

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=樊卫民;杨本良

<申请日>=2004.05.07

<地址>=韩国首尔

<摘要>=在记录介质上的数据结构包括存储数据块的临时缺陷管理区。数

据块包括顺序记录信息和临时定义结构。顺序记录信息提供关于记录

介质的数据区中连续记录区的信息。临时定义结构包括到临时缺陷管

理区中信息的至少一个指针。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN200480016816.8

<名称>=二维光学记录的通道同步的方法和装置

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B27/30(2006.01)I

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=A·伊明克;W·科伊内;J·伯格曼斯;J·里亚尼

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520942

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=李亚非;王忠忠

<申请日>=2004.06.08

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=本发明涉及一种使来自一个二维光学读出系统的一组数据通道的

信号同步的方法。所述方法包括使一对相邻通道的信号互相关以确定

在所述相邻通道之间的一个相对相位延迟的步骤。它还包括下述步

骤：对于该组数据通道的不同对相邻通道，重复该互相关步骤。它最

后包括下述步骤：补偿由此获得的该相对相位延迟，以便使来自相邻

通道的信号相互对准。本发明基于例如在一个互相关器内相邻通道之

间存在的光学串扰的使用，该互相关器能够确定在两条相邻通道之间

的相对相位。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200510113658.4

<名称>=对信息记录媒体上的数据进行后期记录的信息记录装置

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;H04N5/91(2006.01)I

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=冈田智之;村濑薰;杉本纪子;津贺一宏

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520943

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=朱进桂

<申请日>=2000.02.14

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供了一种大容量并且能够以高速率读/写操作的信息记录媒

体，例如光盘。记录媒体包括为后期记录记录数据准备的音频流，和作为

管理信息的具有对记录的音频流的位速率信息的音频属性信息。根据本发

明的记录设备具有检查部分，用于参照音频属性信息的位速率信息，预先

检查记录设备对将要后期记录的音频流的后期记录操作的可能性。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200410094682.3

<名称>=信息记录/再现设备和方法、程序存储介质和程序

<主分类号>=G11B20/12(2006.01)I

<分类号>=G11B20/12(2006.01)I;G06F7/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=高岛芳和;中村政信

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520944

<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所

<代理人>=邸万奎;黄小临

<申请日>=2004.11.12

<地址>=日本东京都

<摘要>=公开了一种信息记录/再现设备，该设备包括：记录部件，用于向存储介

质记录文件；安排部件，用于按照属性将文件安排到组中，以便建立存储介

质上的文件分配；以及控制部件，用于控制该记录部件，以便根据由安排部

件建立的分配而向存储介质记录文件，并且同时向存储介质上的预定位置记

录反映该分配的分配信息。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200480007238.1

<名称>=记录信息的设备和方法

<主分类号>=G11B20/12(2006.01)I

<分类号>=G11B20/12(2006.01)I;H04N9/82(2006.01)I;G11B27/10(2006.01)I;G11B27/28(2006.01)I

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=J·A·D·内斯瓦德巴;D·P·凯利;I·纳戈斯基

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520945

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=程天正;王忠忠

<申请日>=2004.03.15

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=一种记录设备，用于根据预定义记录格式在诸如DVD+RW的记录载体上记

录数字编码的视频信息。该设备具有一个用来收集描述实时信息参数的元数据的

单元，并且记录元数据。该记录载体必须与现有的不知道元数据的记录设备兼容。

为此，该设备具有用于在该记录载体的至少一个隐藏位置处记录元数据的控制装

置，当根据所述预定义记录格式存储数据时，该隐藏位置不可能或不太可能被访

问。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200480017770.1

<名称>=存储不同数据格式的存储器件

<主分类号>=G11B20/12(2006.01)I

<分类号>=G11B20/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=NXP股份有限公司

<发明（设计）人>=简·芬克

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520946

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=王波波

<申请日>=2004.06.21

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=存储器件(2)接收具有第一格式的第一数据段，并提供具有不同

于第一格式的第二格式的第二数据段，将第一数据段的集合和第二数

据段的子集存入存储介质(23)中。处理器(20)在存储介质(23)中搜索预

定的第二数据段。响应肯定的搜索结果，向再现设备(3)提供预定的

第二数据段用于再现，而无需任何代码转换，以节约处理容量和功耗。

响应否定的搜索结果，由于只将第二数据段的子集存入存储介质(23)

中，节约存储容量，从存储介质(23)中读取相应的第一数据段，而且

代码转换器(22)将相应的第一数据段的代码转换为预定的第二数据

段的代码，之后向再现设备(3)提供预定的第二数据段。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200610054912.2

<名称>=光盘缺陷的管理方法和光盘装置

<主分类号>=G11B20/18(2006.01)I

<分类号>=G11B20/18(2006.01)I

<申请（专利权）人>=三菱电机株式会社

<发明（设计）人>=中根和彦;大畑博行

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520947

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=陈景峻

<申请日>=1999.08.05

<地址>=日本东京都

<摘要>=在用非缺陷区进行缺陷区的替换的光盘缺陷管理中，根据记录在

盘上的数据的种类，改变缺陷检测用的标准。例如，为了避免实时记

录的中断，关于声音及图象数据，使标准较为宽松。标准本身也可以

记录在盘上。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610092281.3

<名称>=用于管理记录介质的缺陷的方法

<主分类号>=G11B20/18(2006.01)I

<分类号>=G11B20/18(2006.01)I

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=李坰根;高祯完;黄盛凞

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520948

<专利代理机构>=北京铭硕知识产权代理有限公司

<代理人>=郭鸿禧;邱 玲

<申请日>=2004.02.27

<地址>=韩国京畿道水原市

<摘要>=一种一次写入盘，包括存在于导入区和导出区的至少一个中的缺陷管理

区；存在于导入区和导出区的至少一个中的临时缺陷管理区；以及存在于导

入区和导出区的至少一个中的驱动器和盘信息区。关于临时缺陷信息和临时

缺陷管理信息的位置的信息记录在驱动器和盘信息区中，临时缺陷信息和包

括驱动器和盘信息的临时缺陷管理信息被记录在临时缺陷管理区中，并且为

了盘完成，最后记录在临时缺陷管理区中的临时缺陷信息和临时缺陷管理信

息被记录在缺陷管理区中。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN200710065394.9

<名称>=蓝光多阶光存储装置、编解码方法以及装置

<主分类号>=G11B20/18(2006.01)I

<分类号>=G11B20/18(2006.01)I

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=熊剑平;贾惠波;潘龙法;陆  达;徐端颐;裴  京;徐海峥;倪  屹;马  骋

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100520949

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2007.04.13

<地址>=100084北京市100084信箱82分箱清华大学专利办公室

<摘要>=本发明一种用于蓝光多阶光存储装置的编码方法，其中，蓝光

多阶光存储装置的道间距小于0.52微米，包括以下步骤：采用行分

段标记纠错编码对要存入蓝光多阶光存储装置的原始数据进行标

记和交织，以得到存储数据。本发明还提供了相应的解码方法、编

码器、解码器以及蓝光多阶光存储装置。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200710003728.X

<名称>=光信息记录媒体

<主分类号>=G11B7/007(2006.01)I

<分类号>=G11B7/007(2006.01)I;G11B7/24(2006.01)I

<申请（专利权）人>=太阳诱电株式会社

<发明（设计）人>=松田勋;原风美;堀越壮一

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538833

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=刘宗杰

<申请日>=2003.08.14

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明旨在提供一种光信息记录媒体，它能够进行DVD-R等高

密度的光信息记录，并对弯曲型的岸台预制凹坑(21)的形状进行

最优化，且将激光(9)在岸台预制凹坑上的衍射更加明确化，得到

良好的岸台预制凹坑信号，并使记录凹坑的RF读取错误和岸台预制

凹坑的读取错误同时降低，其特征在于对于岸台预制凹坑的形状或

大小而言，使其内侧突出部(23)和外侧突出部(25)与激光光点

(9S)的相对大小最优化，使内侧突出部中的内侧端部(22)和外

侧突出部中的外侧端部(24)位于光点直径(E2)的范围内。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200580043829.9

<名称>=用于多层记录载体的多光斑检测器装置

<主分类号>=G11B7/09(2006.01)I

<分类号>=G11B7/09(2006.01)I;G11B7/13(2006.01)I;G11B7/24(2006.01)I

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=J·H·M·斯普鲁特;H·C·F·马滕斯;S·斯塔林加;P·H·沃尔利

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538834

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=龚海军;谭祐祥

<申请日>=2005.12.13

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=本发明涉及用于多层记录载体的检测器装置、拾取设备以及驱动

设备，其中为了抑制串扰效应提供主光束检测器装置和布置在主光束

检测器装置相对侧的两对副光束检测器装置。举例来说，获得的两个

三光斑系统可以分别用于聚焦误差信号和跟踪误差信号，其中可以对

附属光斑进行控制以具有与主光束同相或者反相的所希望的条纹图

案。除了减少聚焦或者跟踪误差之外，上述方案还允许减少间隔层的

厚度。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200580024021.6

<名称>=优化将标记记录到记录载体的信息层上的写功率的方法和使用这种优化方法的记录装置

<主分类号>=G11B7/125(2006.01)I

<分类号>=G11B7/125(2006.01)I

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=B·蒂克;唐富龙

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538835

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=王小衡;王忠忠

<申请日>=2005.07.07

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=本发明涉及一种优化以(脉冲)辐射束照射信息层的方式将标记

记录到记录载体的信息层上的写功率的方法，所述信息层具有在第一

相(例如晶相)和第二相(例如非晶相)之间进行可逆变化的相。由

于已知的用于1T写策略的方法通常不能用于nT写策略，n是大于1

的整数，因此，本发明提出了一种新的方法，包括下述步骤：通过施

加至少三个不同的写功率将测试标记图案记录(S1)到记录载体上，

所述测试标记包括短标记，所述短标记具有预定的短标称扫描宽度，

测量(S2)通过施加至少三个不同写功率获得的所述记录的短标记的

扫描宽度，和基于测量到的扫描宽度与所述短标记的标称扫描宽度的

偏差确定(S4)最佳写功率。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200380101344.1

<名称>=光拾取器装置用光学元件、中继透镜以及光拾取器装置

<主分类号>=G11B7/135(2006.01)I

<分类号>=G11B7/135(2006.01)I

<申请（专利权）人>=柯尼卡美能达精密光学株式会社

<发明（设计）人>=池中清乃

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538836

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=许海兰

<申请日>=2003.10.16

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供光拾取器装置用光学元件、中继透镜以及光拾取器装

置。由于物镜(16)的衍射构造具有如果产生变化使光源波长变得更

长则通过了上述衍射构造的光束中使球差将变得更为不足的光学特

性，故可以对与温度变化相伴的物镜的折射率变化和与温度变化相伴

的光源的波长变动更好地校正球差。此外，因为通过满足1.1≥(n1×λ1)

/(n3×λ3)≥0.9，可以进一步提高经由物镜(16)的衍射构造照射到

高密度DVD的信息记录面的衍射光束的光通量以及照射到CD的信

息记录面的衍射光束的光通量，故可以有效地抑制信息的写入错误或

读取错误的产生等。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200410033310.X

<名称>=光学头装置以及光记录媒体驱动装置

<主分类号>=G11B7/135(2006.01)I

<分类号>=G11B7/135(2006.01)I;G11B7/12(2006.01)I;G02B7/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=森荣信;伊藤达男

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538837

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=汪惠民

<申请日>=2004.04.02

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种使用于各种光盘驱动器的光学头装置，根据该装

置，能够抑制由于周围温度变化而发生的光轴偏移，同时也能够抑制

光测器的测光点偏移的发生。该装置包括：激光光源，将上述激光光

源所射出的光调整为平行光束的准直透镜(collimator lens)，支撑上

述准直透镜的透镜框，将穿过上述准直透镜的椭圆形剖面的平行光束

整形为圆形剖面的平行光束的光束整形棱镜，将穿过上述光束整形棱

镜的平行光束会聚至形成有磁道的光盘的物镜，检测光盘的反射光或

穿过光的光测器，并且在作为入射至光束整形棱镜的平行光束的横向

剖面的短轴方向的径向上的相互面对的2个位置上将准直透镜与透镜

框粘接。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200680011676.4

<名称>=光学头装置以及光信息处理装置

<主分类号>=G11B7/135(2006.01)I

<分类号>=G11B7/135(2006.01)I;G11B7/005(2006.01)I;G11B7/09(2006.01)I;G11B7/13(2006.01)I

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=伊藤达男;盐野照弘;西野清治

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538838

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=汪惠民

<申请日>=2006.04.10

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种光学头装置以及光信息处理装置，由多层光盘(26)的信息层反射出的

激光(32)，在反射面(31a′、31b、31c、31d)被反射及被分支，并作为激光(33、34、35)

射入光检测元件(36)。激光(34)被聚光到用于RF检测的受光区域(38)，产生RF信号，激光

(33、35)射入用于聚焦检测的受光区域(37a、37b)，基于SSD法产生聚焦误差信号。由与

上述信息层邻接的信息层反射的激光(65)，其一部分透过反射面(31a′)在用于追踪检测的受

光区域(66)中成像，产生追踪误差信号。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200510028195.1

<名称>=模块化光-磁混合存储介质动态测试系统

<主分类号>=G11B11/00(2006.01)I

<分类号>=G11B11/00(2006.01)I;G11B7/00(2006.01)I;G11B20/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国科学院上海光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=朱  青;徐文东;高秀敏;戴  珂;张  锋;杨金涛

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538839

<专利代理机构>=上海新天专利代理有限公司

<代理人>=张泽纯

<申请日>=2005.07.27

<地址>=201800上海市800-211邮政信箱

<摘要>=一种模块化光-磁混合存储介质动态测试系统，该系统由激光调制模

块、偏磁模块、主轴电机模块、聚焦伺服模块、磁头读出模块、径向压

电陶瓷驱动的纳米平台、观察显微模块和系统控制模块构成。本发明可

克服磁光存储系统中读出分辨率和灵敏度低的问题；具有回转精度高、

不须进行道跟踪、记录密度高、可用于动态测试和静态测试、维护方便

等特点。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200410038735.X

<名称>=磁记录和再现装置

<主分类号>=G11B15/665(2006.01)I

<分类号>=G11B15/665(2006.01)I

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=齐藤良之;平林晃一郎;车谷宏

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538840

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=章社杲

<申请日>=2004.03.26

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种磁记录和再现装置，其包括一主机架，具有一提供在其上的旋转磁头圆

柱体；和一子机架，其上可安装一盒式磁带。所述子机架相对于主机架是可移动

的。一枢转体提供在所述主机架上，该枢转体具有在其上提供的突出部分。所述

突出部分与所述子机架中的凸轮槽进行啮合以便使所述枢转体旋转。因此，所述

凸轮槽由所述突出部分限制，使得所述子机架相对于所述主机架移动。所述凸轮

槽具有基本上与所述突出部分的直径相同的宽度。所述凸轮槽包括彼此接续的第

一和第二弧形部分、以及一与所述第二弧形部分接续的平直部分。所述第一和第

二弧形部分具有相同的半径，并且彼此以相反的方向突出。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610149350.X

<名称>=一种用于贮存数据载体的装置

<主分类号>=G11B17/00(2006.01)I

<分类号>=G11B17/00(2006.01)I;G11B17/22(2006.01)I;G11B15/68(2006.01)I

<申请（专利权）人>=BDT股份公司

<发明（设计）人>=弗里德黑尔姆·施泰因希尔贝

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538841

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=钟 强;樊卫民

<申请日>=2006.11.21

<地址>=德国罗特韦尔

<摘要>=一种用于贮存数据载体的装置具有一个外壳(10)。在所述外壳

(10)中可以放入储藏箱(12)，其中数据载体，例如盒式磁带(26)

平放在所述储藏箱内。为了能在更换磁带盒(26)时不需要使储藏箱

(12)从外壳(10)运动出来并中断装置运行，储藏箱(12)末端侧

的存放盒设计成更换装置(28)，所述更换装置作为抽屉贮存在所属

的储藏箱(12)中，并且在储藏箱(12)放有存放盒的情况下可以将

其从储藏箱(12)和从外壳(10)中驶出。

<国省代码>=德国;DE

<REC>

<申请号>=CN200510118124.0

<名称>=盘驱动设备

<主分类号>=G11B17/028(2006.01)I

<分类号>=G11B17/028(2006.01)I;G11B17/03(2006.01)I

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=中出勇;林孝宜

<公开（公告）日>=2009.09.09

<公开（公告）号>=CN100538842

<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所

<代理人>=马高平;杨 梧

<申请日>=2002.03.22

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明公开了一种盘驱动设备，用于驱动具有形成有中央孔的中央部分

的光盘，包括：框架元件；由框架元件可旋转地支承的盘锁紧件；由盘锁紧

件支承的凸轮件，它可相对于盘锁紧件旋转；均由盘锁紧件支承的多个盘固

持件，与凸轮件可联动地结合，各盘固持件可相对于盘锁紧件移动，以采取

包含光盘固持位置和光盘释放位置的两个不同的工作位置，光盘固持位置

时，各盘固持件与光盘的中央部分接触，光盘释放位置时，各盘固持件不与

光盘的中央部分接触；和插在盘锁紧件和各盘固持件之间的弹性件，弹推各

盘固持件以采取光盘固持位置。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200510200793.2

<名称>=聚醚砜酮基气体分离炭膜的制备方法

<主分类号>=B01D71/02(2006.01)I

<分类号>=B01D71/02(2006.01)I;B01D53/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=王同华;张  兵;邱介山;蹇锡高

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506363

<专利代理机构>=大连理工大学专利中心

<代理人>=侯明远

<申请日>=2005.12.13

<地址>=116024辽宁大连甘井子区凌工路2号

<摘要>=本发明属于分离膜的制备技术及新材料领域，涉及到气体分离炭膜的制备方法，特别

是涉及到聚醚砜酮基气体分离炭膜的制备方法。其特征在于采用聚合物膜材料聚醚砜酮为炭

膜前驱体材料，经过配置制膜液，制备聚合物膜，预氧化和炭化过程得到炭膜。本发明的效

果和益处是提供一种新型的炭膜前驱体材料聚醚砜酮以及制备炭膜的工艺方法；解决常用炭

膜前驱体材料的价格昂贵、炭膜气体分离性能差及制备工艺复杂等问题。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610047072.7

<名称>=Co基Co-Si-B-Nb块体非晶合金

<主分类号>=C22C45/00(2006.01)I

<分类号>=C22C45/00(2006.01)I;C22C1/02(2006.01)I;B22D18/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=董  闯;王  清;羌建兵;吴  江;王英敏

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100507063

<专利代理机构>=大连星海专利事务所

<代理人>=修德金

<申请日>=2006.06.26

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=新材料领域中的Co基Co-Si-B-Nb块体非晶合金，包括Co、Si、B

和Nb元素，特征：是在Co-Si-B三元体系的基础上，添加第四组元Nb

对基础三元团簇线上成分进行微合金化形成的，其形成块体非晶合金

的成分范围为：[(Co<sub>12</sub>Si)<sub>1-x</sub>B<sub>x</sub>]<sub>1-y</sub>Nb<sub>y</sub>，其中x＝23-29at.％，y＝3-5at.％；

最佳块体非晶合金成分为(Co<sub>68.6</sub>Si<sub>5.7</sub>B<sub>25.7</sub>)<sub>0.96</sub>Nb<sub>4</sub>；制备方法是：配料、

合金锭的非自耗电弧熔炼和块体非晶合金的铜模负压吸铸，氩气压

0.06-0.08MPa，熔炼电流密度180-220A/cm<sup>2</sup>，气压差为0.03±0.005MPa，

得到直径为3mm的块体非晶合金。优点：克服成分选取的随意性，开

发出新的Co基Co-Si-B-Nb块体非晶合金；Nb对三元团簇线上成分进

行合金化，确定出了块体非晶合金的成分范围和最佳成分，能够用普

通铜模吸铸法制备出直径为3mm的非晶合金棒。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200710026647.1

<名称>=废旧碱性锌锰电池正极材料再生方法

<主分类号>=H01M6/52(2006.01)I

<分类号>=H01M6/52(2006.01)I;H01M10/54(2006.01)I

<申请（专利权）人>=华南师范大学

<发明（设计）人>=曾荣华;李伟善;黄启明

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100508261

<专利代理机构>=广州市华学知识产权代理有限公司

<代理人>=杨晓松

<申请日>=2007.01.30

<地址>=510630广东省广州市天河区石牌

<摘要>=本发明提供一种废旧碱性锌锰电池正极材料再生方法，包括下述工艺步骤：

(1)分离提取废旧碱锰电池正极材料；(2)粉碎步骤(1)取出的正极材料，

使其粒度在0.6～1.2mm范围；(3)把步骤(2)中已粉碎的正极材料在通入空

气条件下加热；在加热期间对正极材料进行翻动；(4)使步骤(3)处理后的正

极材料自然冷却。本发明方法工艺简单，操作方便，生产成本低，用再生后的

正极材料组装的AA电池，其性能达到国家标准；整个再生过程中不用添加其

它化学物质，只利用空气中的氧气作氧化剂，几乎不产生二次污染，废旧碱锰

电池的正极材料全部能够再生利用，生产的新材料所创造的价值远大于回收和

生产成本，经济效益好。

<国省代码>=广东;44

<REC>

<申请号>=CN200610078740.2

<名称>=一种改性MCM-41/氧化铝复合载体材料的制备方法

<主分类号>=B01J29/06(2006.01)I

<分类号>=B01J29/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气集团公司;中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=刘百军;黄伟莉

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100512960

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=金 杰

<申请日>=2006.05.11

<地址>=100724北京市西城区六铺炕街6号

<摘要>=一种改性MCM-41/氧化铝复合载体材料的制备方法，属于复合

新材料技术领域，以F<sup>-</sup>改性氧化铝作为铝源、水玻璃作为硅源、十

六烷基三甲基溴化铵作为模板剂，水热合成MCM-41/氧化铝复合材

料，改性氧化铝为氧化铝在可溶性氟化物的溶液中通过浸渍法制得，

在F<sup>-</sup>改性的氧化铝中，通过与水玻璃和模板剂混合，水热合成MCM

-41/氧化铝复合材料，进一步提高了MCM-41的结构稳定性，调

节复合材料的表面酸碱度，使MCM-41/氧化铝复合材料更适合于作

为柴油加氢脱硫、加氢脱氮、芳烃加氢饱和以及重质馏分油的加氢处

理催化剂的载体。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200710115650.0

<名称>=一种莫来石晶须增强铝合金复合材料及其制备方法

<主分类号>=C22C49/06(2006.01)I

<分类号>=C22C49/06(2006.01)I;C22C47/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=张玉军;龚红宇;亓效刚;赵东亮;魏红康

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513626

<专利代理机构>=济南金迪知识产权代理有限公司

<代理人>=许德山

<申请日>=2007.12.19

<地址>=250100山东省济南市历城区山大南路27号

<摘要>=一种莫来石陶瓷晶须增强铝合金复合材料及其制备方法，属于新材料技术领域。将分

散好的莫来石晶须在60℃～80℃下采用浓硝酸或浓硫酸处理1～2h，将处理好的莫来石晶

须用去离子水洗至中性，真空烘干，然后与铝粉一起用无水乙醇球磨混合，真空烘干。用

铝箔包裹晶须与铝粉混合物放入熔融的铝合金熔体中，搅拌0.5～1h后进行浇铸，即可得莫

来石晶须增强铝合金复合材料。

<国省代码>=山东;37

<REC>

<申请号>=CN200610049563.5

<名称>=低损耗、低频率温度系数的微波介质陶瓷及制备方法

<主分类号>=C04B35/462(2006.01)I

<分类号>=C04B35/462(2006.01)I;C04B35/622(2006.01)I;H01B3/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国计量学院

<发明（设计）人>=李正法;葛洪良

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519473

<专利代理机构>=浙江杭州金通专利事务所有限公司

<代理人>=徐关寿

<申请日>=2006.02.22

<地址>=310018浙江省杭州市下沙高教园区学源街中国计量学院

<摘要>=低损耗、低频率温度系数的微波介质陶瓷及制备方法，属于微波介质材料

及其制造技术领域，该微波介质陶瓷所含元素Ba、Eu、Nd和Ti的配比满足化

学式Ba<sub>6-3x</sub>(Eu<sub>1-y</sub>，Nd<sub>y</sub>)<sub>8+2x</sub>Ti<sub>18</sub>O<sub>54</sub>，式中x＝0～1且y＝0.2～0.8；所述微波介质陶

瓷由碳酸钡、氧化钕、氧化铕、钛酸丁酯为主原料制得。本发明提供了含稀土

微波介质新材料的配方，扩展了微波介质应用材料的选择范围；而且针对本发

明材料提供了合理的新工艺方法，即以溶胶-凝胶法制备粉料和固相反应法制备

陶瓷的结合，得到微波介质陶瓷具有良好的品质因数、较低的频率温度系数，

同时降低了烧结温度，从而可减少材料制备的能耗。

<国省代码>=浙江;33

<REC>

<申请号>=CN200610134244.4

<名称>=一种可降解塑料替代物的制作方法

<主分类号>=C08L3/02(2006.01)I

<分类号>=C08L3/02(2006.01)I;C08L97/02(2006.01)I;C08K3/32(2006.01)I

<申请（专利权）人>=沈阳建筑大学

<发明（设计）人>=王  博;杨  桦

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519641

<专利代理机构>=沈阳技联专利代理有限公司

<代理人>=王德荣

<申请日>=2006.11.10

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路9号沈阳建筑大学

<摘要>=一种可降解塑料替代物的制作方法，涉及一种新材料的制备方

法，该方法包括以下步骤：(1)将稻壳烘干至含水率在1％以下，粉

碎至长度小于3mm，直径小于1mm的条状颗粒；(2)将玉米粉、玉

米淀粉、碳酸钙、磷酸钙、氯化钠烘干至含水率在1％以下；(3)将

加工后的原料玉米粉∶玉米淀粉∶稻壳∶碳酸钙∶磷酸钙∶氯化钠按质量比

1∶0.10-0.20∶0.05-0.20∶0.01-0.10∶0.01-0.10∶0.01-0.05混合均匀，即

可得到这种新型的可降解塑料替代物。本发明生产工艺简单，生产出

的材料使用安全、卫生，易降解，降解后对环境基本无害。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200710118646.X

<名称>=具有大压电常数和高电阻率的ZnO薄膜

<主分类号>=H01L41/18(2006.01)I

<分类号>=H01L41/18(2006.01)I;H03H9/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=潘  峰;王旭波;曾  飞;杨玉超

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100521273

<专利代理机构>=北京众合诚成知识产权代理有限公司

<代理人>=李光松

<申请日>=2007.07.11

<地址>=100084北京市100084-82信箱

<摘要>=本发明公开了属于新材料制备技术领域的一种具有大的压电常数和高电阻

率的ZnO薄膜。本发明使用Cu、Ni元素共掺杂对ZnO体系进行掺杂改性的方法，

由于掺杂后ZnO薄膜c轴择优取向度提高，薄膜的点阵参数变小，并且平均等效

原子电荷数变大，因而压电性比掺杂前明显提高，而Cu、Ni二价离子3d层的空

能态还能俘获薄膜中的自由电子，因此具有提高薄膜电阻率的效果。经过掺杂改

性后的ZnO薄膜在常温下表现出优异的压电特性和高的电阻率：d<sub>33</sub>(d<sub>33</sub>＞14pC/N)

和高的电阻率(ρ＞10<sup>10</sup>Ω·cm)。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610021560.0

<名称>=沙化土地植被恢复的施工方法

<主分类号>=A01B77/00(2006.01)I

<分类号>=A01B77/00(2006.01)I;A01C21/00(2006.01)I;A01G1/00(2006.01)I;A01G15/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=成都正光生态工程有限公司

<发明（设计）人>=薛合伦;梁玉祥;石常青;邬国界;白  海;陈  渝

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100508728

<专利代理机构>=成都科奥专利事务所

<代理人>=尹光成;余丽生

<申请日>=2006.08.08

<地址>=610031四川省成都市马家花园路23号

<摘要>=本发明公开了一种对沙化土地进行植被恢复的施工方法。该方法是先

将秸秆制成草绳经垃圾菌种液浸泡后备用，然后再将秸秆粉、厩肥、螺旋

藻、多孔状层状硅酸盐治沙新材料、植物种子先后进行混合得到含有植物

种子的秸秆混合料。施工时，先在沙化土地上开出一系列的沟来，并在沟

内放置其备用的草绳，接着将含有植物种子的秸秆混合料撒放在沟内，再

浇水，覆土即可。该方法能使沙化土地进行固水、固肥、增肥，改善土壤

肥力，能为植物种子的发芽和植物的后期生长提供良好的支撑条件。

<国省代码>=四川;51

<REC>

<申请号>=CN200610045939.5

<名称>=光致发光的绿色荧光粉及其制备方法

<主分类号>=C09K11/80(2006.01)I

<分类号>=C09K11/80(2006.01)I

<申请（专利权）人>=沈阳化工学院

<发明（设计）人>=肖林久;贺明睿

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100509999

<专利代理机构>=沈阳技联专利代理有限公司

<代理人>=张志刚

<申请日>=2006.03.02

<地址>=110142辽宁省沈阳市经济技术开发区11号

<摘要>=新型光致发光的绿色荧光粉及其制备方法，涉及一种新材料及其

制备方法。荧光粉是稀土铽激活的铝酸盐绿色荧光粉，表达式为：

M<sub>1-X</sub>Al<sub>12</sub>O<sub>19</sub>:Tb<sup>3+</sup><sub>X</sub>其中M为Ba<sup>2+</sup>，Sr<sup>2+</sup>和Ca<sup>2+</sup>，式中0.005≤X≤

0.06。荧光粉的制备方法采用两种制法：(1)固相法：按原料质量的

1-5％计算将氧化铽、氧化铝、碳酸钡和氧化硼研磨均匀，焙烧2h以

上制得绿色荧光粉；(2)溶胶—凝胶法：依次将碳酸钡、硝酸铝和稀

土硝酸盐溶于柠檬酸溶液，放入水浴锅中加热、搅拌，直至成胶，将

凝胶干燥至膨松的黑色粉末，研磨后，将干粉在高温下焙烧制得样品。

制得的荧光粉余辉时间短且发光强度、发光效率高，粒度小而均匀。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610152891.8

<名称>=再生装置、及球面像差校正和聚焦偏移的调整方法

<主分类号>=G11B7/09(2006.01)I

<分类号>=G11B7/09(2006.01)I;G11B7/135(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=相乐诚一

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511444

<专利代理机构>=北京康信知识产权代理有限责任公司

<代理人>=李 伟

<申请日>=2006.11.20

<地址>=日本东京

<摘要>=一种再生装置，包括：光头单元，具有用于激光的聚焦伺服机

构和球面像差校正机构，用于将激光束引导到记录介质上；评估信

号生成单元，用于生成用作再生信号质量指标的评估信号；聚焦伺

服单元，用于响应于聚焦误差信号，通过驱动聚焦伺服机构，执行

聚焦伺服操作；球面像差校正单元，用于根据球面像差校正值，通

过驱动球面像差校正机构，执行球面像差校正；聚焦偏移单元，用

于将聚焦偏移添加至包括聚焦伺服单元的聚焦回路；以及控制单

元，用于控制将要分别在球面像差校正单元和聚焦偏移单元中设置

的球面像差校正值和聚焦偏移值的调整。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610126489.2

<名称>=兼容的光学拾取器以及光学记录和/或再现设备

<主分类号>=G11B7/12(2006.01)I

<分类号>=G11B7/12(2006.01)I;G11B7/135(2006.01)I;G02B27/28(2006.01)I;G02B5/30(2006.01)I

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=刘长勋;朴寿韩;安荣万;金泰敬;尹涌汉;全永仙

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511445

<专利代理机构>=北京铭硕知识产权代理有限公司

<代理人>=郭鸿禧;冯 敏

<申请日>=2006.09.01

<地址>=韩国京畿道水原市灵通区梅滩3洞416

<摘要>=提供一种光学拾取器和光学记录和/或再现设备，其包括：光源，发射具

有第一波长的光；物镜，将入射光聚焦到信息存储介质上；偏振变换器，将

从光源入射的具有第一波长的光改变为具有彼此垂直的第一和第二偏振的光

束；偏振全息元件，具有根据通过偏振变换器的具有第一波长的光的偏振而

变化的折射力；光电检测器，在光从光源被发射，被物镜聚焦到信息存储介

质上，并被该信息存储介质反射之后，接收所述光；光路变换器，将由信息

存储介质反射的光引导向光电检测器，其中，所述光学拾取器可兼容地采用

第一信息存储介质以及具有与第一信息存储介质的厚度不同的厚度的第二信

息存储介质。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN200710004386.3

<名称>=记录和/或再现设备

<主分类号>=G11B7/125(2006.01)I

<分类号>=G11B7/125(2006.01)I

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=李坰根

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511446

<专利代理机构>=北京铭硕知识产权代理有限公司

<代理人>=郭鸿禧;韩素云

<申请日>=2004.06.26

<地址>=韩国京畿道水原市灵通区梅滩3洞416

<摘要>=提供一种记录和/或再现设备，包括：光学拾取器，其以光学功率将数据

记录在信息存储介质的表面上和/或从信息存储介质的表面读取数据；以及控

制器，其控制光学拾取器以记录和/或再现在信息存储介质上的数据以及在记

录期间确定用于设置光学功率的最优记录功率，其中，所述信息存储介质包

括第一信息存储层的第一最优功率控制区域和第二信息存储层的第二最优功

率控制区域，第一最优功率控制区域和第二最优功率控制区域被设置在信息

存储介质的不同半径内，并且第一信息存储层的第一最优功率控制区域和第

二信息存储层的第二最优功率控制区域被用来存储数据的方向是相反的。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN200580004387.7

<名称>=光学元件、光学识取器,以及信息记录/重放装置

<主分类号>=G11B7/135(2006.01)I

<分类号>=G11B7/135(2006.01)I;G02B5/18(2006.01)I;G02B5/32(2006.01)I

<申请（专利权）人>=日本先锋公司

<发明（设计）人>=小池克宏

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511447

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=孙志湧;陆锦华

<申请日>=2005.01.14

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种光学元件(10)，包括球面像差校正全息图(14)和色像差

校正全息图(15)。对于需要最大有效直径的第一激光，在像差校正

全息图中不向波前给与任何效果。然而，对于需要第二大有效直径的

第二激光，由球面像差校正全息图(14)缩小有效直径。对于需要最

小有效直径的第三激光，由散射光和球面像差校正全息图(14)将有

效直径缩小到一定量，并且由入射到色像差校正全息图(15)的环形

区域B的光通量的选择性衍射及其散射进一步缩小有效直径。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200510007932.X

<名称>=记录介质安装装置

<主分类号>=G11B17/04(2006.01)I

<分类号>=G11B17/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=阿尔卑斯电气株式会社

<发明（设计）人>=伊藤清行

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511448

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=刘 建

<申请日>=2005.02.05

<地址>=日本东京都

<摘要>=提供一种能够自动传送具有连接器的记录介质，且在以不正常的朝向

填装记录介质的情况下，可防止将上述记录介质送入装置内部的记录介质

安装装置。该记录介质安装装置，若在插入部(10A)中插入记录介质(1)，

则由于推压被推压部(52a)使移动部件(50)移动，所以引入部件(70)

的卡扣部(74)卡住记录介质的凹部(2d)。与此同时，切换第1开关部

件(17a)，凸轮部件(12)旋转，通过使动力传递机构(90)向装置内部

(Y1方向)移动，也将装配有引入部件的移动部件向装置内部移动，因

此能够向装置内部传送记录介质。在记录介质的朝向不正常的情况下，由

于卡扣部不能卡住凹部，所以能够防止记录介质向装置内部传送。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200510066627.8

<名称>=盘片装置

<主分类号>=G11B17/04(2006.01)I

<分类号>=G11B17/04(2006.01)I;G11B17/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=三菱电机株式会社

<发明（设计）人>=藤原达则

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511449

<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司

<代理人>=方晓虹

<申请日>=2005.04.14

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明的盘片装置，通过有效地利用现有的使用零件的形状、实现盘片装

置的小型化，其包括：分别保持盘片用的多个存盘夹；存盘夹移动装置，配置

在所述多个存盘夹的周围，具有分别形成在上下部的小直径部及形成在中间部

的大直径部，在所述大直径部上形成有用于与多个存盘夹卡合的螺旋槽；以及

可移动地配置在多个存盘夹移动装置中的任一个的小直径部与框体壁面之间

形成的间隙内、控制盘片装置动作的动作构件。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610072580.0

<名称>=光盘装置

<主分类号>=G11B17/04(2006.01)I

<分类号>=G11B17/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=日立乐金资料储存股份有限公司

<发明（设计）人>=桐原聪二郎;田中良幸;坪田伸也

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511450

<专利代理机构>=北京尚诚知识产权代理有限公司

<代理人>=龙 淳

<申请日>=2006.04.07

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供一种光盘装置，其中，作为相对作为装置基盘的第一

基台，绕支点使构成单元结构部的第二基台旋转而升降的升降机构部，

为具有在处于卡紧状态的光盘的正投影区域内绕在第一基台侧可旋转

地设置的转动轴，在该转动轴方向上形成了凸轮面的凸轮结构体，并

使在第二基台侧设置的凸轮销接合到该凸轮面上的结构。凸轮结构体

的结构为在将插入到装置内的光盘卡紧在转台上并变为可旋转的状态

时，通过凸轮驱动部绕转动轴旋转。由此，实现了装置的进一步的小

型、薄型化。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200410063881.8

<名称>=防止覆写的相变化光学记录媒体

<主分类号>=G11B19/04(2006.01)I

<分类号>=G11B19/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=精碟科技股份有限公司

<发明（设计）人>=潘亭妤;赖昭平

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511451

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=文 琦;陈肖梅

<申请日>=2004.07.14

<地址>=台湾台北县五股乡五权七路13号

<摘要>=一种防止覆写的相变化光学记录媒体，包含一光学记录媒体本体

及一写保护元件。光学记录媒体本体具有一内孔及至少一第一连结

部，内孔至光学记录媒体本体外周缘之间设有一功率校准区域及一邻

设于该功率校准区域的程序管理区域。内孔形成于光学记录媒体本体

的中央部，而第一连结部形成于该内孔周缘至该功率校准区域之间。

写保护元件至少具有一第二连结部，第二连结部与第一连结部相互连

结，而使写保护元件接合于光学记录媒体本体上，进而使写保护元件

遮蔽该功率校准区域与该程序管理区域。

<国省代码>=台湾;TW

<REC>

<申请号>=CN200410063883.7

<名称>=防止覆写的相变化光学记录媒体

<主分类号>=G11B19/04(2006.01)I

<分类号>=G11B19/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=精碟科技股份有限公司

<发明（设计）人>=潘亭妤;赖昭平

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511452

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=文 琦;陈肖梅

<申请日>=2004.07.14

<地址>=台湾台北县五股乡五权七路13号

<摘要>=一种防止覆写的相变化光学记录媒体包含一光学记录媒体本体及

一写保护元件。光学记录媒体本体的中央部具有一内孔，自内孔周缘

至光学记录媒体本体外周缘的方向上至少形成有一缺口，于缺口至光

学记录媒体本体外周缘之间，光学记录媒体本体具有一功率校准区域

及一邻设于该功率校准区域的程序管理区域；写保护元件具有两个夹

持臂，且该写保护元件的一侧剖面为ㄈ字型，该写保护元件位于该缺

口内而利用所述的夹持臂夹持接合于光学记录媒体本体上，并遮蔽该

功率校准区域与该程序管理区域。

<国省代码>=台湾;TW

<REC>

<申请号>=CN03803974.5

<名称>=提供数据库中存储的数据集的方法和设备

<主分类号>=G11B19/12(2006.01)I

<分类号>=G11B19/12(2006.01)I;G11B20/00(2006.01)I;G11B19/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼达德克奥地利股份公司

<发明（设计）人>=G·兰纳;R·布劳科维特施

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100511453

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=吴立明;王忠忠

<申请日>=2003.02.12

<地址>=奥地利安尼弗

<摘要>=为提供例如存储在数据库(6)中的防复制音频CD的内容的数据

集给不能访问所述防复制音频CD的内容的用户PC(2)，执行下面的

步骤：接收分配给所述数据集的序列码集合中的一个序列码(S3)；验

证所述接收的序列码(S4)；在肯定验证的情况下，从所述数据库中访

问相应于所述接收的和肯定验证的序列码的所述数据集(S5，S6)；和

输出至少部分所述访问的数据(S7)。

<国省代码>=奥地利;AT

<REC>

<申请号>=CN200410005429.6

<名称>=信息记录方法和装置

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B7/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=LG电子株式会社

<发明（设计）人>=金大泳

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514476

<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所

<代理人>=马 莹;邵亚丽

<申请日>=1997.06.27

<地址>=韩国首尔

<摘要>=一种通过改变预定单元信息的物理长度将信息记录在记录介质上的信

息记录方法和装置。该方法和装置从其中轨迹被分隔成一个预定第一单元

的区域并且每个第一单元的区域以根据预定时钟调制的方式已预先形成支

持信息的记录介质上检测时钟。所述支持信息包括第一单元每个区域的同

步信号和第一地址信息。另外，该方法和装置对重新形成的时钟计数预定

值，以便将该轨迹分隔成第二单元的区域，并对应于第二单元将用户信息

记录在记录介质上。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN200510023755.4

<名称>=多个标题的局部编辑装置及方法

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B27/00(2006.01)I;G06F17/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海乐金广电电子有限公司

<发明（设计）人>=崔圣寅

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514477

<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司

<代理人>=陈 亮

<申请日>=2005.02.02

<地址>=201206上海市浦东新区金桥出口加工区云桥路600号

<摘要>=本发明是关于多个标题的局部编辑装置及方法的。该装置及方法通过让用

户从可重复记录的DVD(DVD-RW)等光盘所记录的标题中，选择用户所需的部

分记录区间，然后将之插入另一标题的特定记录位置进行局部编辑动作，使用

户能够通过用户界面的OSD菜单画面简便地进行编辑，为用户提供便利，并且

能够通过局部编辑动作来检索对照所记录管理的用户定义标题信息，进而按顺

序选择并再生出用户所需的标题和部分记录区间，是一个非常有用的发明。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200510112013.9

<名称>=光盘自动初始化设备及其方法

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I;G11B7/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海乐金广电电子有限公司

<发明（设计）人>=金玄旭

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514478

<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司

<代理人>=王月珍

<申请日>=2005.12.26

<地址>=201206上海市浦东新区金桥出口加工区云桥路600号

<摘要>=本发明涉及到光盘自动初始化设备及其方法。初始化方法包括：第1步骤，

当需要对光盘进行自动初始化时，自动控制光盘托盘开启/关闭；第2步骤，对放

置在光盘托盘上的光盘类型和用户事先设定的初始化模式进行搜索和确认；第3

步骤，参照确认的光盘类型和初始化模式，对光盘进行初始化。本发明根据用户需

要，DVD影碟机等光盘播放设备能够自动进行初始化，自动控制光盘托盘的开启/

关闭，并参照放入机器内的光盘类型和用户事先设定的初始化模式，自动对光盘进

行初始化，同时，对光盘初始化的次数进行累计计算，如果已经达到了事先设定的

次数，便中止光盘自动初始化过程。本发明的初始化方法不仅简单，而且能够为用

户带来极大方便。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200510112482.0

<名称>=光刻录媒体的播放性能改善方法

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B7/00(2006.01)I;G11B7/005(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海乐金广电电子有限公司

<发明（设计）人>=朴抿植;赵丙林

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514479

<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司

<代理人>=王月珍

<申请日>=2005.12.30

<地址>=201206上海市浦东新区金桥出口加工区云桥路600号

<摘要>=本发明涉及光刻录媒体的播放性能改善方法，包括3个步骤：(a)是执行用

户发出的读取命令的步骤；(b)是分析有关格式的位图信息的步骤；(c)是判断分

析有关格式的位图信息的结果是没有记录数据的区域的情况下，判明在规定次数里

由于记录上述数据的区域，就对此区域的数据反复进行读取，并对其进行解码的步

骤。本发明即使受外部的影响，位图信息和文件系统的内容存诸不同，也可以正常

读取播放数据。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200580008681.5

<名称>=其上有段信息的记录介质、以及用于形成、记录和再现该记录介质的设备和方法

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B20/12(2006.01)I;G06F12/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=LG电子株式会社

<发明（设计）人>=朴容彻

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514480

<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司

<代理人>=侯颖媖

<申请日>=2005.03.03

<地址>=韩国首尔

<摘要>=一种诸如高密度和/或光学记录介质等包括记录在上面的段信息的记录介质，

以及用于向该记录介质记录或从该记录介质再现的设备和方法，用于增强数据保

护、数据管理和/或再现兼容性。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN200610006363.1

<名称>=便携式信息处理设备、用于其的信息处理方法和程序

<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I

<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B27/00(2006.01)I;G11B31/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=甲田朋弘

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514481

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=秦 晨

<申请日>=2006.01.17

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明涉及便携式信息处理设备、用于其的信息处理方法和程

序。该信息处理设备包括其中集成地形成图像显示单元与操作输入单

元的显示输入器件，包括用于再现记录在记录介质上的数据的再现装

置，用于存储从记录介质再现的、并且定义显示输入器件的操作的定

义数据的存储装置，用于根据存储在存储装置中的定义数据控制所述

图像显示单元来显示操作符的显示控制装置，用于根据从操作输入单

元输入的输入内容和显示在图像显示单元上的显示内容来对其确定输

入操作的操作符的确定装置，用于读取存储在存储装置中的、并且根

据确定装置的确定结果对每个操作符所定义的信息处理设备的操作内

容的操作内容读取装置。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN03800997.8

<名称>=在高密度只读记录介质上形成的链接区域的结构及其制造/再现方法和设备

<主分类号>=G11B20/12(2006.01)I

<分类号>=G11B20/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=LG电子株式会社

<发明（设计）人>=金进镛;徐相运

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514482

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=樊卫民;袁炳泽

<申请日>=2003.06.04

<地址>=韩国首尔

<摘要>=本发明涉及在高密度只读记录介质上的数据部分之间形成的链接

区域的结构，以便保证和可重写记录介质的再现可兼容性。本发明的

链接区域的结构由两个各自包括同步信号的链接帧组成。这个同步信

号和写在数据记录区域中和/或用于高密度可重写记录介质的其它同步

信号不同。另外，该链接区域包括以在它的空间中的物理地址加密的

数据。

<国省代码>=韩国;KR

<REC>

<申请号>=CN200380100337.X

<名称>=记录方法和记录设备、再现方法和再现设备

<主分类号>=G11B20/12(2006.01)I

<分类号>=G11B20/12(2006.01)I;G11B27/00(2006.01)I;G10H1/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=佐古曜一郎

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514483

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=党建华

<申请日>=2003.12.26

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明涉及数据记录介质、方法和设备、数据再现方法和设备、

数据传送方法和设备，其中公开了在光盘Ma的内圆周侧上作为第一

区的第一区段(P1)中记录PCM音频数据。在外圆周侧上作为第二

区的第二区段(P2)中记录活体信息。活体信息是与音乐表演者、男

演员(女演员)、观众等的活体有关的信息。记录在光盘上的AV信

息和活体信息在时间上同步。从各个区段再现PCM音频数据和活体

信息。根据活体信息而控制再现PCM音频信号的速度、电平等。因

而，聆听PCM音频信号的声音的聆听者可感受到现场力量，其中，

PCM音频信号根据活体信息而控制。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200410006839.2

<名称>=再现装置和再现方法

<主分类号>=G11B20/12(2006.01)I

<分类号>=G11B20/12(2006.01)I;G11B27/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=索尼株式会社

<发明（设计）人>=王尾诚司

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514484

<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司

<代理人>=沈昭坤

<申请日>=1999.06.09

<地址>=日本东京

<摘要>=把节目区域中记录的主数据分成数据包，而且在上述各数据包上备有管理

各数据包数据长度的首部即数据包特性，还备有集合多个数据包作为数据组管

理时成批管理上述数据组的管理区域即数据包索引。因而，在访问时再现各数

据组所含的首部即数据包特性，同时，预先再现内周的管理区域即数据包索引，

从而可访问整个数据组即数据包集合中所含的各个数据包。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610054749.X

<名称>=磁头元件支承装置

<主分类号>=G11B21/21(2006.01)I

<分类号>=G11B21/21(2006.01)I;G11B5/60(2006.01)I

<申请（专利权）人>=TDK株式会社

<发明（设计）人>=本西道治

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100514485

<专利代理机构>=永新专利商标代理有限公司

<代理人>=胡建新

<申请日>=2006.03.10

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种磁头元件支承装置，使磁头元件的上浮量稳定，

且改善磁头元件的摆动动作的跟踪性，可以使磁再现部和磁记录部与

磁记录媒体的上浮距离稳定。载荷杆(11)包括第一弹性构件(20)

和第二弹性构件(30)，两个弹性构件(20)和(30)接合固定在接

合部(12)。在第一弹性构件(20)设有第一弹性变形部(23)，在

第二弹性构件(30)设有第二弹性变形部(31)，第一弹性变形部(23)

的弯曲刚度比第二弹性变形部(31)的弯曲刚度低。并且，第二弹性

变形部(31)以中间支点(25)为支承支点可以进行变形。利用该结

构，容易取得作用于滑块上的上浮力和载荷压力的平衡，使滑块容易

在滚动方向和间距方向上灵活地变动。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610114851.4

<名称>=用于双位闪速存储器装置中的参考电路的系统及方法

<主分类号>=G11C16/06(2006.01)I

<分类号>=G11C16/06(2006.01)I;G11C16/34(2006.01)I

<申请（专利权）人>=旺宏电子股份有限公司

<发明（设计）人>=郭乃萍;陈汉松;陈耕晖;洪俊雄

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524527

<专利代理机构>=永新专利商标代理有限公司

<代理人>=韩 宏

<申请日>=2006.08.09

<地址>=中国台湾新竹科学工业园区

<摘要>=一种双位闪速装置包括一个核心单元阵列，任意一个该核心单元

阵列的单元用于储存双位数据，以及单一参考阵列，任意一个参考阵

列单元包括一个编程为低门限电压的第一位与一个编程为高门限电

压的第二位。

<国省代码>=台湾;TW

<REC>

<申请号>=CN200610129075.5

<名称>=具有分路的闪存装置

<主分类号>=G11C16/06(2006.01)I

<分类号>=G11C16/06(2006.01)I;G11C16/02(2006.01)I;G11C11/56(2006.01)I

<申请（专利权）人>=群联电子股份有限公司

<发明（设计）人>=郑国义

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524528

<专利代理机构>=北京中原华和知识产权代理有限责任公司

<代理人>=寿 宁;张华辉

<申请日>=2006.09.08

<地址>=台湾省新竹县

<摘要>=本发明为一种具有分路的闪存装置，该闪存装置内的闪存控制器

可利用外部控制端并通过外部传输界面传送一分路启动讯号来切换闪

存控制器的分路模式，并直接对闪存芯片下达测试或存取的讯号。该

闪存装置由闪存控制器、传输界面及闪存芯片所构成，该闪存控制器

内设置多个转换电路组，其中每一转换电路分别连接于第一转接垫片

与第一连接垫片之间，以及第二连接垫片与第二转接垫片之间，可将

闪存控制器形成一分路的架构，进而通过此分路模式以使外部控制端

对闪存芯片直接做取存或测试的功效。

<国省代码>=台湾;TW

<REC>

<申请号>=CN200580008076.8

<名称>=具有其温度依赖性被补偿的电流的非易失性存储器单元及其数据读取方法

<主分类号>=G11C16/26(2006.01)I

<分类号>=G11C16/26(2006.01)I

<申请（专利权）人>=株式会社东芝

<发明（设计）人>=竹内健;二山拓也;河合矿一

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524529

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=康建忠

<申请日>=2005.09.30

<地址>=日本东京都

<摘要>=非易失性半导体存储器器件包括存储器单元阵列(21)，读电路

(22，23，24，25，26，27，和33)，编程电路(22，23，24，25，26和27)，读电压生

成电路(29)，存储器电路(34)，和切换电路(35)。读电压生成电路(29)

生成和提供读电压到读电路。存储器电路(34)存储用来改变存储器单

元阵列(21)中的存储器单元的温度特性的信息。切换电路(35)根据被存

储在存储器电路(34)中的信息，改变由读电压生成电路(29)生成的读电

压的温度依赖性。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610145659.1

<名称>=控制存储器单元的临界电压分布的脉冲宽度收敛法

<主分类号>=G11C16/34(2006.01)I

<分类号>=G11C16/34(2006.01)I

<申请（专利权）人>=旺宏电子股份有限公司

<发明（设计）人>=吴昭谊

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524530

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=汤保平

<申请日>=2006.11.23

<地址>=台湾省新竹科学工业园区

<摘要>=一种操作多个非挥发性多阶存储器单元的方法。

此存储器单元具有至少第一、第二、第三及第四编程

准位。每一编程准位对应于一相异的二进制状态且具

有一临界电压分布。维持每一存储器单元的操作电压

固定且变更施加于每一存储器单元的程序化脉冲的脉

冲宽度以控制每一存储器单元的临界电压分布。

<国省代码>=台湾;TW

<REC>

<申请号>=CN200380105441.8

<名称>=利用磁性写线的MRAM的存储器

<主分类号>=G11C17/02(2006.01)I

<分类号>=G11C17/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=磁旋科技公司

<发明（设计）人>=臧大化

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524531

<专利代理机构>=北京戈程知识产权代理有限公司

<代理人>=程 伟

<申请日>=2003.12.09

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=本发明公开一种用于提供和使用一种磁性随机存取存储器的方法

和系统。该方法和系统包括提供多个磁性存储器单元、第一组多条写

线和第二组多条写线。该第一组多条写线是多条磁性写线。多条磁性

线中的至少一条和第二组多条写线中的至少一条的每一条都承载用于

写入多个磁性存储器单元的至少一个的电流。优选地，多条磁性写线

具有软磁特性，并且优选地是磁性位线。对于磁性存储器单元中磁性

隧道结堆叠，磁性位线优选地明显比磁性存储器单元的自由层厚，并

且与磁性存储器单元的自由层紧密间隔。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200610141841.X

<名称>=用于多用途eFuse宏的系统和方法

<主分类号>=G11C17/18(2006.01)I

<分类号>=G11C17/18(2006.01)I;G11C29/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=国际商业机器公司

<发明（设计）人>=M·W·赖利;T·S·戈登

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524532

<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所

<代理人>=于 静;李 峥

<申请日>=2006.09.30

<地址>=美国纽约

<摘要>=一种用于多用途eFuse宏的系统和方法。一种设备，包括多路复用器

和选择逻辑电路，其使得eFuse锁存器除了编程电子熔丝以外还可以存储

辅助数据。多路复用器和选择逻辑电路耦合到eFuse锁存器的输入和输出，

并且由处理单元或者外部测试器来控制。当测试器希望编程或者更新eFuse

元件(电子熔丝)时，将多路复用器和选择逻辑电路配置成“eFuse”模式，

该模式使得eFuse控制器可以将程序数据和控制数据提供给eFuse锁存器，

然后该eFuse锁存器又对eFuse元件进行编程。当该设备需要其它存储时，

将多路复用器和选择逻辑电路配置成“辅助数据”模式，该模式使得处理

单元可以在eFuse锁存器中存储和检索数据。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200610156262.2

<名称>=移位寄存器电路及具备它的图像显示装置

<主分类号>=G11C19/28(2006.01)I

<分类号>=G11C19/28(2006.01)I;G09G3/36(2006.01)I

<申请（专利权）人>=三菱电机株式会社

<发明（设计）人>=飞田洋一;村井博之

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524533

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=浦柏明;刘宗杰

<申请日>=2006.12.28

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种移位寄存器电路，其目的是为了提高移位寄

存器电路的驱动能力。该移位寄存器电路在输出级包括：输出端

子OUT和第1时钟端子A之间的晶体管Q1；以及输出端子OUT和第1电

源端子s1之间的晶体管Q2。晶体管Q6、Q7构成反相器，将晶体管Q2

的栅极的电平进行反转，输出到就晶体管Q1的栅极。在晶体管Q1

的栅极和晶体管Q7的栅极之间设置有由晶体管Q8、Q9构成的隔离

电路。晶体管Q8为二极管连接，当晶体管Q1的栅极与晶体管Q7的

栅极相比变为高电位时，两者之间被电隔离。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200480030412.4

<名称>=用于模数转换器的差分阻塞采样器

<主分类号>=G11C27/02(2006.01)I

<分类号>=G11C27/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=E2V半导体公司

<发明（设计）人>=里夏尔·莫里松

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524534

<专利代理机构>=永新专利商标代理有限公司

<代理人>=韩 宏

<申请日>=2004.10.15

<地址>=法国圣埃格雷沃

<摘要>=本发明涉及尤其用于快速模数转换器上游的阻塞采样器。该阻塞

采样器包括两个主半-采样器，每个主半-采样器都具有各自的差分输

入(E、E’)和各自的差分输出(S、S’)。每个半-采样器都和各自的

辅助阻塞半-采样器相关联，该辅助阻塞半-采样器包括：由从另一主

阻塞采样器的存储电容器(C’、C)的端子分接的电压来供电的辅助

跟踪晶体管(T1a、T1a’)；连接到该辅助跟踪晶体管的输出的辅助存

储电容器(Ca、Ca’)；以及和主阻塞采样器的电流开关同步受控、以

便准许或阻塞辅助跟踪晶体管中电流通过的辅助电流开关(T2a、T3a、

SC1a；T2a’、T3a’、SC1a’)。辅助采样器用于在要采样的信号迅速变

化的情况下，改善采样动态特性。

<国省代码>=法国;FR

<REC>

<申请号>=CN200410059824.2

<名称>=防止产生纠错码错误的转换电路

<主分类号>=G11C29/00(2006.01)I

<分类号>=G11C29/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=群联电子股份有限公司

<发明（设计）人>=颜暐駩;许智仁

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524535

<专利代理机构>=北京中原华和知识产权代理有限责任公司

<代理人>=寿 宁;张华辉

<申请日>=2004.06.22

<地址>=台湾省新竹县

<摘要>=本发明为一种防止产生纠错码错误的转换电路，该发明于闪存内

设置有纠错码区间及数据区间，且纠错码区间与数据区间分别连接于

闪存控制器，而闪存控制器内设置有纠错码转换电路，且纠错码转换

电路连接有多码元纠错规则，而当闪存控制器写入闪存的地址都是0

xFF数据到闪存时，数据会由多码元纠错规则产生一组正确的纠错

码，然后再由纠错码转换电路转换成都是0xFF的纠错码，最后存到

闪存内数据区间和纠错码区间里的所有值也都会是0xFF，以防止纠

错码不全部为0xFF时，数据读取会有纠错码产生错误的情形发生。

<国省代码>=台湾;TW

<REC>

<申请号>=CN200480016976.2

<名称>=半导体测试装置及其控制方法

<主分类号>=G11C29/00(2006.01)I

<分类号>=G11C29/00(2006.01)I;G01R31/28(2006.01)I

<申请（专利权）人>=爱德万测试株式会社

<发明（设计）人>=佐藤和彦;明世范;千叶浩幸

<公开（公告）日>=2009.08.05

<公开（公告）号>=CN100524536

<专利代理机构>=北京中原华和知识产权代理有限责任公司

<代理人>=寿 宁

<申请日>=2004.06.15

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供半导体测试装置，此装置具有第1波形生成单元，生成与

各个半导体元件共同的共同信息相对应的共同图案波形；第2波形生成单

元，生成与各个半导体元件对应，与个别准备的多数个别信息对应的个别

图案波形；波形切换单元，有选择地进行向各个半导体元件共同输入第1

波形生成单元所生成的上述共同图案波形的操作、与个别输入各个第2波

形生成单元所生成的上述个别图案波形的操作。

<国省代码>=日本;JP

